Verwendung: Germanium-pnp-Hochfre-

GF 132 quenztransistor fiir UKW-Vorstufen. Zulds-
sige Umgebungstemperaturen #a  bis
-+65°C

Abmessungen: Bouform A 4/15 — 4 b,
TGL 11 811
Masse = 0,6 g

Zultssige Hochstwerte

fir #a = 45°C
-Uceo = 25V
'UEE’D = nisv
-Ucer = 20V
Re
bei Re = 100
R1 - Rz
mitRe = Ri + Rz
-le = 10 mA
le = 11 mA
-Is = 1 mhA
Ptot = 50 mW
) = 75°C
#a = 65°C
3 : grd
Kennwerte fiir #a = 25°C -5 grd Wérmewiderstand Rih = 06 —
Min Typ Max | MeBbedingungen
Reststrome
-IcBo 2puA | 75uA | -UcB = 6V
-lceo 100 A Ucs =25V
-leBO 100 v A -Ues =05V
Gleichstromverstarkung
B 40 | -Uce=6YV, -lc = 1 mA
RauschmaB
F 7 dB Uce=6V, -lc =2mA, f=100MHz

Rg =170 10




Min Typ | Max | MeBbedingungen

Vierpolparameter in Basisschaltung

| |

giib 22 mS !

-b11b 20 mS |
-c11b ‘ 32 pF

yi2b | 0,4 mS

Prsb 1409 {_Uce =6V, -Ic =2 mA, f=100 MHz
| y21b | 30 mS |

{21b 1150

g22b = 0,45 mS

ba22b 1,5 mS |

c22h 2,4 pF

Ubertragungsgewinn
Vb 17 dB 235 dB  -Ucs=6V, -lc =2 mA, f=100 MHz

(siehe MeBschaltung)
Bestellbeispiel fiir einen Transistor Transistor GF 132

MeBanordnung zur Bestimmung der VHF-Leistungsverstdrkung

Bei f = 100 MHz
-Uce = 6V
sIlc = 1mA

ergibt sich die Leistungsverstdrkung ous-

gewertet nach
| 2

Ua Rg.
i Ug/ Ra
C = 33nF Ly = Drossel; 10 gH
C; = 33nF L, = 35 Wdg., 6 mm & versilb. Cu-Draht; 0.8 mm
C; = 4-16pF R; ist so zu bemessen, daB sich ein Gesamtausgangswiderstand
C = 33nF von Ra = 2,5 k2 ergibt.



Mittlere Kennlinien fir f#a = 25°C
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Vierpolparameter als Funktion vom Kollektorstrom

h: c, g =f{'IC)
-Uce =6 V, f = 100 MH:z

vl @ = f (-lc)
-Uce = 6 V, f = 100 MH:
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Vierpolparameter als Funktion von der Kollektorspannung

b; c; g = f (-Ucs)
-lc = 2 mA, f = 100 MH:z
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lyl, @ = f (-Ucs)

Jdc = 2 mA, f = 100 MH:z
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